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(57) Abstract: The invention relates to the production of an electrooptical printed circuit board (EOLP) (11) and to the use thereof. 

The optical layer (13) in the printed circuit board (11) is made of highly transparent and soldering bath-resistant polysiloxane wave 

guides (22). The polysiloxane wave guides (22) are produced according to casting techniques, and the ends of the wave guides 
?5 (14) can comprise deviating mirrors (28) which are integrated at 45°. During the casting process of the printed circuit board (1 1), 
— ^ the substrate layers (29) and the supersubstrate layers (23) made of polysiloxane are brought into contact with printed circuit board 

materials (24, 30) having microstructured spacers (25, 31) which are used to define the thickness of the substrate layer (29) and/or 

the thickness of the supersubstrate layer (29). Openings (26) are located in the printed circuit board material (24, 30) above the 
fs| deviating mirrors (28), such that vertical light decoupling and coupling can take place. The printed circuit board (11) can be applied 

to rigid or flexible carrier materials as an optical link circuit, or can be used as an optical layer (13) in a multilayer-board composite 

or as an integrated optical component. 

[Fortsetzung aufder n&chsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft die Herstellung einer elektrisch-optischen Leiterplatte (EOLP) (11) und ihre Ver- 
wendung, wobei die optische Lage (13) in der Leiterplatte (11) aus hochtransparenten und Lotbad-resistenten Polysiloxanwellenlei- 
tem (22) besteht. Die Polysiloxanwellenleiter (22) werden in Giesstechnik hergestellt, wobei die Wellenleiterenden (14) integrierte 
45°-Umlenkspiegel (28) besitzen konnen. Wahrend des Giessprozesses der Leiterplatte (11) werden die Substratschichten (29) und 
Superstratschichten (23) aus Polysiloxan mit Leiterplattenmateri alien (24, 30) in Verbindung gebracht, die zur Definition der Subst- 
ratschichtdicke (29) bzw. superstratschichtdicke (29) mikrostrukturierte Abstandsstiicke (25, 31) aufweisen. Uber den Umlenkspie- 
geln (28) befinden sich OfTnungen (26) im Leiterplattenmateri al (24, 30), so dass eine vertikale Lichtein- und Auskopplung erfolgen 
kann. Die Leiterplatte (11) kann als optische Verbindungsleitung auf starre oder flexible Tragermaterialien aufgebracht werden, als 
optische Lage (13) in einem Multilayer-Platinenverbund dienen oder auch als integriert-optische Komponente verwendet werden. 



